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6.3.1 Kenngrößen und Ersatzschaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
6.3.2 Einkristalline Solarzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
6.3.3 Polykristalline Siliziumsolarzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
6.3.4 Dünnschichtsolarzellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

6.4 Lichtemittierende Dioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
6.4.1 Leuchtdioden (LEDs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
6.4.2 Laserdioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

6.5 Optokoppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
6.6 Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
6.7 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

6. Optoelektronische Bauelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
6.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

6.1.1 Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
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